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——“超高清视频多态基元编解码关键技术”“高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺”分获国家技术发明一等奖和国家科学技术进步奖一等奖
11月3日，2020年度国家科学技术奖励大会在北京举行。中国航空工业集团有限公司顾诵芬院士和清华大学王大中院士分别获得国家最高科学技术奖。电子信息领域的“超高清视频多态基元编解码关键技术”荣获国家技术发明（通用项目）一等奖，“高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺”获得国家科学技术进步奖（通用项目）一等奖。

据悉，2020年度国家科学技术奖共评选出264个项目、10名科技专家和1个国际组织。其中，国家最高科学技术奖2人，国家自然科学奖授奖项目46项，一等奖2项，二等奖44项；国家技术发明奖授奖项目61项，一等奖3项（通用项目1项，专用项目2项），二等奖58项（通用项目43项，专用项目15项）；国家科学技术进步奖授奖项目157项，特等奖2项（专用项目2项），一等奖18项（通用项目10项，专用项目7项，创新团队1项），二等奖137项（通用项目110项，专用项目27项）；授予8名外籍专家和1个国际组织中华人民共和国国际科学技术合作奖。

“纳米限域催化”“有序介孔高分子和碳材料的创制和应用”两个项目获得2020年度国家自然科学一等奖，“基于量子信息技术研究量子物理基本问题”“真实感图形的实时计算理论与方法”“特种光电器件的超快激光微纳制备基础研究”“深度学习处理器体系结构新范式”“视觉运动模式学习与理解的理论与方法”“基于结构基元的新电磁材料和新效应的发现”等44个项目获得二等奖。

“超高清视频多态基元编解码关键技术”荣获2020年度国家技术发明（通用项目）一等奖，“平板显示用高性能ITO靶材关键技术及工程化”“高分子分散与高分子稳定液晶共存体系的材料设计、制备及应用”“高效低成本晶硅太阳能电池表界面制造关键技术及应用”“高压智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用”“物联网系统数据安全关键技术及应用”“超高纯铝钛铜钽金属溅射靶材制备技术及应用”等43个项目获得二等奖。

“高密度柔性天线机电耦合技术与综合设计平台及应用”“天空地遥感数据高精度智能处理关键技术及应用”“高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺”等11个项目获得2020年度国家科学技术进步奖（通用项目）一等奖，“高可靠长寿命锂离子电池关键技术及产业化应用”“国家超级计算基础设施支撑软件系统”“面向复杂数控装备的监测评估关键技术及标准体系”“宽带移动通信有源数字室内覆盖QCell关键技术及产业化应用”“超大容量智能骨干路由器技术创新及产业化”等110个项目获得二等奖。

记者了解到，“超高清视频多态基元编解码关键技术”由北京大学、北京大学深圳研究生院、华为技术有限公司、上海海思技术有限公司共同完成。该技术突破了传统视频编码和计算框架，形成了完全自主的编解码技术体系，以及“技术标准-芯片终端-系统应用”的完整产业链，成果被应用到多家公司研制的产品中。

“高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺”由华中科技大学、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、江苏长电科技股份有限公司、通富微电子股份有限公司、华天科技（昆山）电子有限公司、苏州旭创科技有限公司、中国电子科技集团公司第五十八研究所、香港应用科技研究院有限公司、武汉大学合作完成。项目解决了电子封装行业知识产权“空心化”和“卡脖子”难题，占领了行业技术制高点，实现了高密度高可靠电子封装从无到有、由传统封装向先进封装的转变，具备国际竞争能力。


